Institut fur Physik

Montanuniversitat Leoben
A-8700 LEOBEN, Franz Josef Straf3e 18, Austria
MO NTAN Tel: +43 3842 402-4601, Fax:+43 3842 402-4602

A e-mail: physics@unileoben.ac.at
UNIVERSITAT

WWW.UNILEOBEN.AC.AT

SEMINAR

aus

11U
N N N N IN

Halbleiterphysik und Nanotechnologie <

KKK

Di, 11.11.2014, 11:00 Uhr
Horsaal fir Physik

NENENLNLN
V1 U1 V1V

il/l

“Zukinftige Tendenzen in der Halbleitertechnologie und der Computer
gestitzten Materialmodellierung”

em.o.Univ.Prof. Dr. F. Kuchar
Institut far Physik, Montanuniversitat Leoben, A-8700 Leoben

Auf der Basis der bisherigen Entwicklungen werden zukunftige Tendenzen in der
Halbleitertechnologie aufgezeigt. Insbesondere werden die Moéglichkeiten und Grenzen
weiterer Miniaturisierung diskutiert und der Einsatz neuer alternativer Materialien betrachtet.
Die Rolle der Computer gestitzten Materialmodellierung bei der Realisierung neuer
Materialien wird diskutiert.”

Die betrachteten Einsatzgebiete der Halbleitermaterialien sind Mikroelektronik,
Optoelektronik, Photovoltaik und Thermoelektrizitdt. Die Materialien erstrecken sich vom
derzeit in der Mikroelektronik dominierenden Silizium, Uber die in der Lichttechnik
dominierenden I1I-V Halbleiter und die an Bedeutung stark gewinnenden organischen
Materialien bis zu mdglichen Alternativen zu den derzeit dominierenden Halbleitern.
Einerseits sind dies Alternativen zu Silizium, beispielsweise eindimensionale Kohlenstoff-
Nanoroéhrchen, zweidimensionales Graphen und Molybdendisulfid in der Mikroelektronik,
dreidimensionales Galliumnitrid und Siliziumkarbid in der Leistungselektronik sowie fur
Solarzellen neuartige Materialien wie Perowskite. Andererseits ist es Silizium, das in
Verbindung mit Germanium eine Alternative zu Ill-V Halbleitern fur die Optoelektronik im
nahen Infrarot darstellt.
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